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P 通道功率 MOSFET 的产品规格 
 

产品 
产品漏电- 
源电压 

(VDSS) (V) 

门- 
源电压 

(VGSS) (V) 

漏电流 
(ID) (A) 

导通电阻 (mΩ) 输入 
电容 

(Ciss) 
(pF) 

封装 
VGSS = 

10 V 
VGSS = 

4.5 V 

Typ Max Typ Max 

µPA2812T1L -30 ±20 30 4.2 5.2 6.9 9.9 3850 

HVSON(3333) <3.3 

× 3.3 mm2> 

µPA2813T1L -30 ±20 27 5.6 7 9 13 3160 

µPA2814T1S -30 ±20 24 7.2 9 12 17 2810 

µPA2815T1S -30 ±20 21 9 12 16 23 1760 

µPA2816T1S -30 ±20 17 12 18 28 45 1210 

 


